DAz NO Plurdl

SALAO DE INICIACAO CIENTIFICA

XXVIII SIC

&
UFRGS
PROPESQ

Sintese Automatica da Rede de Transistores’ .

INTRODUCAO

Fazer um projeto full-custom demanda um
tempo de projeto muito grande, mas
permite fazer muitas otimizacoes que nao
e possivel utilizando o fluxo Standard Cell.
Por 1sso, uma ferramenta que automatiza a
geracao do leiaute de qualquer rede de
transistores soluciona o problema, pois
traz mais rapidez ao metodo que consegue
fazer mais otimizacoes.

METODOLOGTA

O trabalho consiste em gerar celulas na
ferramenta ASTRAN, e com o fluxo
Standard Cell, que é largamente utilizado
na industria. Deste modo comparamos 0s
resultados para comprovar a eficacia da
ferramenta.

. N N ASTRAN - GME/UFRGS
- : Sy IO
el A . [®)
Layouts: Instances Tree: Cells: Nets: Interfaces:

INV INW

T T T T TR T T e T e T e o e TR B B L
-> * and H means new feasible sclution found: HHHHHHHHHH

Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)

Wrote result file "ILPmodel.sol'

-> Cell Size WxH):0B6x26

-» Saving CIF file: temp.cif

-» Dpening viewer: [Users/denyson/Documents/astran/Astran/build/Tools_Macintel/wxSightGL.app/
Contents/MacOS/wxSightGL temp.cif

-» Ports: [AINOUT) (S, INOUT) (GND,INOUT) (VCC,INOUT)

-» Transistors:

MM S A GND HNMOS L=0.065 W=0.195

MP S A VCC PMOS L=0085% W=0.585
-» Instances:

Figura 1: Imagem da ferramenta ASTRAN
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RESULTADOS

Abaixo na figura 2 e 3 vemos duas
redes de transistores simples, um
inversor e uma porta nand de duas
entradas. Ambas foram geradas pela
ferramenta ASTRAN. Na figura 4
também podemos ver como uma porta
complexa, que pode ser gerada pela
ferramenta, possui um numero menor
de transistores.

Figura 2: NAND2 Figura 3: INVERSOR
gerado pelo ASTRAN gerado pelo ASTRAN
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Figura 4. Comparacao do numero de transistores
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